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Hersteller-Teilenummer:
Hersteller / Marke:

Teil der Beschreibung:
Datenblatter:

RoHs Status:
% Lagerzustand:

Liefern von:

SIHU3N50D-GE3

Vishay / Siliconix

MOSFET N-CH 500V 3A TO251 IPAK
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Bleifrei / RoHS-konform

New original, Stock Available.

Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Teilenummer SIHU3N50D-GE3

CHersteler Vhay/Sifcon
Beschvebung MOSFETN-CHSO0OV3ATO2SLIPAK
e
Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Vs Maeld WA
Technooge MOSFET (Metal Odide)
Supplier Device-Gehause o251
see L
RésOn(Ma @Idves 320Mm@25A 10V
Verustestung (ma) W)
Vepackwng Twe
Vepackung /Gehawse TO-2513 Short Leads, IPak, TO-2S1AA
Betrebstemperatur - SECHIS0C(T)
Befestigungsat ThoughHole
Engabekapazitat (Css) (Max) @ Vds TSE@IOV
Gate Charge (Qo) (Ma @Ves prceiv
typRET NChamel
CFETMerkmal S
Drain-SowceSpanung (vdss) sV
Stom- Ununterbrochener Abfluss (I) bei 25°C AT

SIHU3N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU3N50D-GE3-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU3N50D-GE3
Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
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Vishay Siliconix Electro-Films (EFI) / Vishay Vishay Siliconix Electro-Films (EFI) / Vishay

MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 MOSFET N-CH 500V 3A TO251 MOSFET N-CH 500V 3A TO251 MOSFET N-CH 500V 3A TO251

IPAK IPAK IPAK IPAK

SIHU3N50DA-GE3 SIHS90NG65E-E3 SIHUSN50D-E3 SIHU4NSOE-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay Vishay Siliconix Electro-Films (EFI) / Vishay Electro-Films (EFI) / Vishay

MOSFET N-CHANNEL 500V 3A MOSFET N-CH 650V 87A MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 MOSFET N-CHAN 800V TO-251

IPAK SUPER247 IPAK
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